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蓝牙射频前端跳频频综的几项关键技术

徐　勇１，２　 王志功１ 　李智群１ 　章　丽１ 　闵　锐２　 徐光辉１，３

（１东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）
（２解放军理工大学理学院，南京 ２１１１０１）

（３解放军理工大学通信工程学院，南京 ２１０００７）

摘要：提出了应用于蓝牙射频前端的跳频频率综合器的设计方案，并介绍了关键模块压控振荡器与

双模预分频器的设计技术，采用混合０１８μｍＣＭＯＳ工艺进行了流片验证．设计的压控振荡器性
能稳定，低功耗低相噪，频率在２４ＧＨｚ时测试相位噪声达－１１４３２ｄＢｃ／Ｈｚ＠２４ＭＨｚ．对双模分
频器进行了设计优化，并采用一种集成“或”逻辑的锁存器结构，降低了功耗，提高了电路速度．测
试结果显示电路在１８Ｖ时稳定工作双模分频器核心功耗仅５７６ｍＷ；均方差抖动在输出周期为
１１８３ＭＨｚ时仅为２ｐｓ，约占输出周期的００２％．
关键词：蓝牙；跳频；频率综合；压控振荡器；双模预分频器；可编程分频器

中图分类号：ＴＮ４３１
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